
寬頻主動型天線設計與分析

柯承志、林漢年

E-mail: 9124854@mail.dyu.edu.tw

摘 要

由於電子與通訊系統朝向快速和高頻的需求，也伴隨著電磁相容性(EMC)的問題，同時在量測電磁干 擾訊號也產生困擾。

而這些量測的問題為來自於本身在高頻段(超過GHZ以上)所產生的傳輸線損耗。因 為介於接收天線與接收機的接收訊號強

度快速的衰減，使得要偵測分析高頻訊號變的十分困難(甚至在 接收機前安裝一個前置放大器)。而本論文是研究一寬頻主

動放大器，頻率為1-6GHZ，以求能解決在高 頻的電磁干擾(EMI)與射頻(RF)測試上的量測問題。 文中的首要工作是將製造

商(MINI-CIRCUIT)所給的放大器模組的S參數，利用傳輸線理論和一些設計 微波放大器的觀念，再搭配微波電路設計軟

體(MICROWAVE OFFICE 2000)去模擬和分析此低雜訊放大器 ，最後則利用集總元件(LUMP ELEMENT)與微帶

線(MICROSTRIP LINE)去做整個電路的匹配與微調，將其 製作於FR4印刷電路版上。再量測所要搭配的號角天線之場型

與S參數，將其號角天線與主動電路做整 合，以提供一個較有效率的高頻量測系統。
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